
主流性能表现 提供高速产品体验

得益于长江存储第四代三维闪存芯片高达2400MT/s的I/O速
率，PC41Q最大顺序读取速度达到5700MB/s，缩短PC设备
的响应时长，为终端用户提供高速的产品体验。

PC41Q内置完善的功耗管理机制，使得其在PS4模式下功耗
低至2.5mW，处于行业领先水平。更低功耗，降低设备发
热，延长使用时间，提升用户体验。

优化功耗管理 更低功耗表现

PC41Q拥有更高的性能功耗比，在5700MB/s的工况下，拥有
高达1.75MB/s/mW的性能功耗比，能提供更出众的性能表现。

PC41Q采用无缓存设计（DRAM-Less设计，DL），主机缓
存方案（HMB），降低了客户和用户的成本，性比价极高。

更高性能功耗比 出众性能表现 主机缓存方案 更高性价比

PC41Q采用创新的混合缓存策略（Hybrid Cache Strategy），
内置固定SLC Cache及动态SLC Cache。智能动态应对突发性
的连续写入负载，延长SLC Cache高速写入时长，提升整体的
性能表现。

混合缓存策略 提升整体性能表现

产品特性
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长江存储PC41Q是基于其第四代三维闪存芯片打造的QLC
消费级固态硬盘，拥有高性能、低功耗、更高能耗比等特
性。PC41Q最大顺序读取速度达到5700MB/s，在PS4模
式下功耗低至2.5mW，均处于行业领先水平。

PC41Q采用PCIe Gen4x4接口，拥有M.2 2242和2280
两种尺寸，并提供512GB、1TB、2TB等多容量选择。此
外，PC41Q还采用主机缓存方案（HMB）及混合缓存策
略（Hybrid Cache Strategy），为OEM客户提供了灵
活高效的存储解决方案，助力终端设备提升用户体验。



型号

接口

性能

可靠性

环境

功能

认证

M.2 2242,2280

PCIe Gen4x4, NVMe1.4

TCG-Pyrite/Opal*, non-SED, PLP, Thermal Throttle, SMBus, SMART, Power Management, FFU

<1E-15

200万

2.23mm x 22.0mm x 42.0mm @ Max 4.5g

2.23mm x 22.0mm x 80.0mm @ Max 6.5g

0°C to 70°C

顺序读取 128K(MB/s)

顺写写入128K(MB/s)

随机读取4K(K IOPS)

随机写入4K(K IOPS)

空闲L1.2 (mW)

工作 (W)

不可修复的错误比特数

平均无故障时间（H）

耐久等级（TBW）

M.2 2242

M.2 2280

工作温度

512 GB

5600

4500

500

800

<2.5

<4

150

1 TB

5700

5500

800

900

<2.5

<4

300

2 TB

5700

5500

800

900

<2.5

<4

600

功耗

尺寸重量

PCIe-SIG, WHLK,UL, CE, FCC, BSMI, RoHS, Halogen Free, China RoHS, WEEE, KC, VCCI, Tuv, RCM,Out-gassing

*注释：
1. OPAL为可选项。请联系YMTC获取更多信息。
2. 存储产品出厂的容量通常是按照1MB=1，000KB，1GB=1，000MB，1TB=1，000GB计算；而操作系统采用二进制算法：1MB=1，024KB，1GB=1，024MB，
1TB=1，024GB。可访问的总容量将因操作系统而有所差异。
3. 本材料中所涉及的数据均为长江存储内部测试结果。性能根据测试配置、固件版本的不同可能有所差异。

产品规格

CMOS外围电路晶圆
NAND存储阵列晶圆 合并为牢固的整体

在两片晶圆上完成
独立的制造工艺

通过金属互联通道VIAs
进行两片晶圆的键合

晶栈®Xtacking®技术详解


